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Przedmiotem wynalazku jest uklad kompensacji skia-
dowej stalej pradu w obwodzie kolektora ukiadu tran-
zystorowego o wspélnej bazie, wystepujacej na oporze
uzytecznym.

Ze znanych rozwigzan stosowanych dotychczas mozna
wymieni¢ uktad tranzystorowego wzmacniania kofico-
wego klasy A. Cecha charakterystyczng tego ukladu jest
eliminacja sktadowej statej pradu za pomoca transfor-
matora lub kondensatora.

Wada tego uktadu jest to, ze elementy, oddzielajace
sktadowa stala pradu wprowadzaja znieksztalcenia am-
plitudy i fazy przenoszonego sygnalu.

Celem wynalazku jest uniknigcie tej wady, a w posta-
wionym zadaniu chodzi o znalezienie ukiadu, pozwala-
jacego na wyeliminowanie elementéw znieksztatcajacych
przenoszony sygnat.

Uklad, bedacy przedmiotem wynalazku polega na
wprowadzeniu do uktadu tranzystorowego, pracujacego
w ukladzie wspdlnej bazy na wspdlny opdr obciazenia,
dodatkowego obwodu, zamykajacego si¢ przez opornos¢
baza-kolektor, w ktérym napigcie zrodia zasilania jed-
nego tranzystora sumuje si¢ z napieciem Zrodla zasila-
nia drugiego tranzystora.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykla-
dzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1 przedsta-
wia uktad polaczen dla dwu tranzystoréw p-n-p, a fig. 2
uktad n-p-n. Do tranzystora Ty w obwodzie emiter —
baza doprowadzony jest prad I;, na tle ktérego moze
wystepowaé sktadowa zmienna jako sygnal uzyteczny.
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Przez opor obciazenia R,, plynie prad rowny w przybli-
zeniu pradowi Jy.
Rownoczesnie przez opdr R,, ktéry jest wspdlnym
oporem obciaZenia tranzystora Ty i Te, ptynie prad row-
ny w przyblizeniu pradowi Iy obwodu emiter — baza To.

- Prad ten jest kompensacyjnym pradem stalym. Zrédlem

pradu obwodu kolektor — baza tranzystora T; jest ba-
teria By, a dla tranzystora Ty bateria By. Baterie By
i Bg sa tak potaczone, ze tworza dodatkowy obwodd ba-
teria +Bj, oporno$¢ baza — kolektor Ty, oporno$¢ ko-
lektor-baza Ts, baterie —Bs, +Bg, — Bj. W obwodzie
tym napigcia baterii By i B sumuja sig.

Dziatanie uktadu polega na kompensacji skladowej
stalej pradu wyj$ciowego tranzystora Ty pradem wyjécio-
wym tranzystora Ts. Prady te plynace przez opér R,
maja kierunki przeciwne. W przypadkach, gdy sygnalem
uzytecznym Iy jest prad staty, a nie skladowa zmienna,
efektem kompensacji jest przetworzenie sygnalu z za-

kresu 0 do X na zakres 0 ; mA.

Zastrzezenie patentowe

Uktad kompensacji sktadowej stalej pradu w obwo-
dzie kolektora ukladu tranzystorowego o wspolnej bazie,
znamienny tym, 7e tranzystory (T;) i (T2) wlaczone sa
na wspélny opdr obciazenia (R,) a napigcia zrodet zasi-
lania (By) i (B2) tych tranzystoréw sa tak wlaczone ze w
dodatkowym obwodzie poprzez opornosci kolektor-baza,
sumuja sie.
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